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TLX582
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TLX582
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TLX582
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TLX582
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TLX582
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TLX582
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TLX582
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TLX582
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TLX582
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TLX582
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‘ RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)

— — 0.25 .
A A2
A(;I: _ | e/ ]
N A1 o \ M ot
- R~F (&%) R~F (&SP
B/ME BE B/ME BE
AW 1.250 0.049
Al 0.020 0.110 0.001 0.004
A2 1.000 1.200 0.039 0.047
A3 0.600 0.700 0.024 0.028
b 0.330 0.410 0.013 0.016
c 0.150 0.190 0.006 0.007
DW 2.800 3.000 0.110 0.118
EW 1.500 1.700 0.059 0.067
El 2.600 3.000 0.102 0.118
e 0.850 1.050 0.033 0.041
el 1.800 2.000 0.071 0.079
L 0.350 0.550 0.014 0.022
0 0° 80 0° 80

Eid:

LAEIFREMEK 0.15 2K M R4 m ) .

2K EIZRINA RS, A BATIERT.
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TLX582
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s DIRECTION OF FEED

E: WA S E, 05 DSy,

B ERESHER
ALK 5 50 A0 BO KO PO P1 P2 w Pinl
HE (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) {mm) {mm) BB
SOT23-5 7" 9.5 3.20 3.20 1.40 40 4.0 20 8.0 Q3
Eid:

LA RAT BRI
2. AEIREMERK 0.15 K R G B R Y .
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	2 应用
	3 描述
	TLX582 是用于自供电和总线供电通用串行总线 (USB) 应用的集成电源开关。 
	TLX582 是一款高性价比、低压、单 P 沟道 MOSFET 负载开关，导通电阻(RDS (ON)
	多种保护功能包括电流限制和热关断，以防止在连续重负载或短路时因功率耗散增加而导致灾难性的开关故障。 
	TLX582采用绿色 SOT23-5 封装。额定温度范围为
	-55°C 至 85°C。
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	以下 ESD 信息仅适用于在 ESD 保护区内处理 ESD 敏感设备。
	数值
	单位
	V(ESD)
	静电放电
	V
	ESD 损害的范围很广，从轻微的性能下降到器件的彻底失效。精密集成电路更容易受到损坏，因为即使很小的
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	9.1 输入和输出 
	9.2 热关断 
	9.3 软启动 
	9.4 欠压锁定（UVLO） 
	9.5 限流和短路保护 
	9.6 反向电压保护 
	9.7 功率耗散 
	9.8 电源滤波电容 
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